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Telefunken

Diode 1N4447

Datasheet

1N4148-1N 4149- 1N 4446
1N 4447 -1N 4448- 1N 4449

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Extrem schneller Schalter

Besonders Merkmale:

® ® 1N 4148, 1N 4446, 1N 4448 auch als Gilebestitigtes Bavelement” nach:

VG 85 2848 lieferbar

Die elekirischen Daten entsprechen den Dioden:

1H 4148 —
1N4149 -

1N 914
1N 916

Abmessungen in mm

Kathode.,

- ] - 10 = FL —=
Ll

Bestempealung: Klartext oder JEDEC Farbocodierung

Absolute Grenzdaten

Periodische Spitzensperrspannung
Sperrspannung
StoBdurchlaBstrom

I, S1ps
Periodischer DurchlaBspitzenstrom
DurchlaBstrom
DurchlaBstrom, Mittelwert

=0
Verlustlelstung

= 4 mm, TI_ = 4570

T,525°C

Sperrschichttemperatur
Lagerungslemparalurbareich

1N 4446
1M 8447
1N 4448
1N 4449

1N 914B
1N 916A
1N 914B
1N 916B

Normgehause

54 A 2 DIN 41 880

JEDEC DO 35

Gewicht max. 0,15 g

100
TS v
2000 L)
450 mA
200 mA
150 mA
440 mivy
500 mW
200 *C
- 65....+ 200 «C
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Telefunken Diode 1N4447

1N 4148 - 1N 4149 - 1N 4446
1N 4447 - 1N 4448 - 1N 4449

Datasheet

Warmewiderstand Miin.

Sparrschicht - Umgebung
=4 mm, T_ = konstamnt R

KenngriBen
TJ = 25 °C, lalls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

= S mA 1M 4448
= 10 mA 1N 4148, 1N 4149
o= 20 mA 1M 4446, 1N 4447
L= 30 mA 1M 4449
fe =100 ma 1M4448
Sperrstrom

U,=20v

Uﬂ=20v.ﬂ=15ﬂ°¢2

U =75V I

062

seees

—

=

-
= &

Durchbruchspannung
I, =100 pA u 100

IBRj
Diocdenkapazitat
Ui, = 0, f= 1 MHZ, U, = 50 mV
1N 4148, 1M 4446, 1N 4448
TN 4149, 1M 4447, 1N 4449

Richtwirkungsgrad
Up=2W, =100 MHz n 45

£

Rickwartserholzeit

[l = 10mA, i =1ma t
L=10mA, U =BV,

fq=01-1, R =1000 t

Typ.

380

0,72

25
50
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Diode 1N4447 Datasheet

1N 4148-1N 4149 - 1N 4446
1N 4447 -1N 4448 - 1N 4449
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Telefunken Diode 1N4447 Datasheet

1N 4148 - 1N 4149 - 1N 4446
1N 4447 - 1N 4448 - 1N 4449
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